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1) Con respecto a los diedos indique cual de las siguientes
afirmaciones es falsa
A) La capacidad de difusién permite modelizar el retraso en el
cambio de tension cuande el diodo sec encuenira en
conduccién.
B) Los diodos semiconductores no presentan capacidades
pardsitas.
C) Con polarizacién inversa el diodo se comporta como una
fuente de intensidad que es dependiente de la temperatura.
D) Con polarizacién inversa la pequeiia corriente que atraviesa el
diodo estd constituida fundamentalmente por portadores
minoritarios.

2} Con respecto a un transistor MOSFET ideal indicar cudl de las
siguientes afirmaciones es falsa.

A} Latransconductancia es la relacion entre ip y Upg.

B) En la zona de corte es equivalente a un circuito abierto entre
puerta y fuente, y a otro circuito abierto entre drenaje y
fuente.

C) En la zona de intensidad constante se comporta como una

fuente de intensidad de valor g(Upg-Ur).

D) En la zona de resistencia se comporta como un circuito
abierto entre puerta y fuente, ¥ como una resistencia entre
drenaje y fuente, de valor inversamente proporcional a la
tension de control.

3) Un transistor NPN funciona en zona activa cuando su base se conecta
al terminal positivo de una fuente de tensién de 5 V a través de una
resistencia de 10 k<2, su colector se conecta al terminal positivo de una
fuente de 20 V a través de una resistencia de 100 Q y ¢l emisor se
conecta a los terminales negativos de ambas fuentes. Si § = 100, calcule
la corriente que circula por el colector.

A)  Ic=200mA,

B) Ic.=198mA,

C) Ic=50mA,

D) I.=43mA.

4) La zona de tipo N de un diodo zener se conecta al terminal positivo
de una fuente de tensién de 15 V a través de una resistencia serie de
1000 ©). La zona P de ese diodo se conecta al terminal negativo de
dicha fuente. Sabiendo que este diodo se caracteriza por Uz = 5,6 V,
=100 Q, Up=0,7 V y rp = 10 Q, scudl es la corriente que circula por
el diodo?

A)  no conduce,

B) Ip=14,16 mA,

C) I[p=8,55mA,

D) Ip=I15mA

5) (Cual de las afinmaciones siguientes es cierta?

A)  En un transistor bipolar NPN funcionando en zona activa, la
corriente de la unién PN emisor-base controla la corriente que
circula por la unién PN colector-emisor,

B) En un transistor JFET cxiste una unién PN entre fuente y
drenador,

C)  En un transistor MOSFET la puerta se conecta al canal a través
de una unioén PN,

D) Enuntransistor MOSFET de deplexion, cuando la tensién entre
la puerta y fuente es nula, existe una corriente no despreciable
cntre drenador y fuente.

6) En el 8.1. el Wober es la unidad de
A) el fluyjo magnético
B) el campo magnético
C) el campo eléctrico
D) el flujo eléctrico

7) Cierta superficie plana, S, tiene un area de 2 m’ y estd contenida en
una region del espacio en la que existe un campo magnético B constante
y uniforme. La magnitud de dicho campo es de 10 T y tiene una
direccién que forma un dngulo de 30° con la superficie S (si ese dngulo
fuese de 90° entonces B seria normal a §). ;Cual es la magnitud del
flujo de B a través de esa superficie §7

A) g =10Tm,

B) dg=17,32Tind,

C)  ds=10Wh,

D) ¢g=1732Wh.

8) Un condensador de 100 iF se carga hasta almacenar una energia de
5*10" J. Con esa carga se conccta en paralelo a un condensador de 100
UF que estaba descargado. ;Cudl es la tensién final det conjunto de
ambos condensadores puestos en paralelo?

A) 5V,
B) 20V,
<) 1V,
D) 5V2V.

9) Acerca de un material ferromagnético indique cudl de las siguientes
afirmaciones es falsa:
A} Esta constitnido por un material no lineal.
B) Su pemmeabilidad relativa permanece constante al varar el
campe H aplicado a dicho material.
C) En general, su permeabilidad relativa méaxima es superior a 100.
D} Se caracterizan por presentar el fendmeno de la histéresis.

10) Sea un circuito R-L serie conectado a una fuente de tensién alterna
senoidal de 100 V eficaces y frecuencia de 50 Hz. Si se sabe que el
circuito presenta un factor de potencia igual a 0.8 y que la reactancia
inductiva s de 100 Q, calcule el valor eficaz de la corriente que circula
por la resistencia.

A 1A
B) 0.707 A
C) 08A
D) 06A.

11) En el circuito de la figura es nula la tensidn en L1. A continuacién
se cierra ¢l interruptor, en el instante to. Si te es la constante de tiempo
del circuito con el interruptor cerrado, calcule la corriente I, en el
instante de tiempo t = ty+tc.

A)  63.2mA, Li=1mH R2s 2000

B) 36.8mA. — AW

C) 100 mA. interrup.

D) OA. Vi, Vil
20V¢ 20v |

12) ;Cudl es el valor eficaz de la corriente activa abserbida por un
motor de 880 W y con factor de potencia de 0,50 cuando se conecta a
una fuente de tension de 220 V eficaces y de 50 Hz de frecuencia?

A) -8A,

B) 4A,

C) 164,

D) 8A.
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1) Con respecto a los diodos indique cudl de las sipuientes
afirmaciones oy fulsa
A) L capaeidad de difusién pormite modelizar 2l retraso en el
vambio de tengion cuando ¢l diedo se cncuentra en
conduetion.
B} Las qlimlos semiconductores no  presentan  capacidades
Pparasilas.
C) Con polarizacidn invesss el diodo se comporta come wia
fuente de intensidad que es dependiente de la temperatura.
D)  Con polarizacion inversa la pequetla corriente que atravicsa cl
diodo estd conslituida fundumentalmente por portadores
nineritarios.

2} Con respeclo a un transistor MOSTET ideal indicar cudl de las
siguicntes afirmacioncs cx lalsa

A} La transeonductancia ex ln relacidn enime inp y Une.

B)  En la zana de corte es equivalente 2 un circuito abierto entre
puerla y fuente, y a otro circnito abierto entre drenaje y
Tuenle.

C) En la zona de intcnsidad constante se comporta como una
fucnie de intensidad de valot g(Upg-Uyp).

D) FEn la zuna de resistencia se comporta como un circuito
abierto entre puerta y tuente, ¥y como una resislencia cote
drenaje y foente, de valor inversamente proporcional a la
tension de contral.

3) Un transistor NPN {uncinna enoma activa cuando su base se conecta
al terminal positivo de una fuente de tensidn de § 'V a través da una
resistencia de 10 k€2, su colector se conscta al iertningl positivo de una
[uents de 2¢ V a través de una resistencia de 100 L2 y el emisor se
conecta a los terminales negativos de ambas Mentes, Si P = 100, calcule
la corriente que circula por el colector.

A) =200 mA,

B) I:—=198 mA,

C) I(: — 50 l[I.A,

D] I(_'_—43 .

4) La zona de tipo N de un diodo zener se conecta al teaninal positive
de una fuente de tensién de 15 V a través de una revistencia seric de
1000 3. La zona P de cse diodo se conecta al terminal negativo de
dicha luenie. Sabiendo gue este diodo se caracteriza por Uz — 5,6 V,
Iz =100 8}, Up = 0,7 ¥ y 1, = 10 £2, ;cudl es Ju comiente que circula por
cl diodo?

A)  noconduce,

B} I~ 14,16 mA,

Cr I 855 mA,

D) I,=15mA.

3} ¢ Cual de las afimacioncs sipuicnles es cierta®

A)  En un transistor bipolar NPN funcionande en zona acliva, lu
cormiente tle la unidn PN emisor-base controlz la cortiente que
cireuln por la unidn PN colector-emisor,

B)  En un transistor JPCT existe una unidn PR entre fuente v
drenador,

C)  En un tramsistor MOSELT la puerta se conceta al canal 2 través
de una unidn PN,

D}  En un transistor MOSEET de deplexion, cuande la lensidon entre
la puerta y fuente es nula, existe una corriente no deaprewiable
enlre drenador v fusnte.

o) Enel 8.1. ¢l Weber es la unidad de
A} el flujo magnético
B) el campo magnético
C) el campo eléctrico
D} el flujo eléctrico

7} Cierta superficie plana, 8, ticne un drea de 2 m® y estd contenida en
una region del espacio en la que existe un campo inagnélica B vonstanle
y uniforme. La magnilud de dicho campo es de 1¢ T y tiens una
direccion que forma un dnpulo de 30° con la superficie S (s ese dngolo
Tuese de 90° entonces B serfa normal a 8). ;Cudl es la magnitud del
fluju de B a través de csa superficie §7

A g =10 Thr’,

B) &=17.32 Tim%,

) Oy — 10 Wh,

D) 0=1732 Wh.

3) Un condensador de 100 JIF se carga hasta almacenar una energia de
§%107 J. Con esa carga se conecta en paralelo a un eondensador de 100
WF que cstaba descargado, (Cudl es la tension final det conjunto de
ambos condensadores puestos en paralelo?

A) 5V,
B} 20V,
C) 0V,
D} IV

%} Acerca de un material ferromagnético indique cudl de Tas siguientes
afirmaciones es falsa:
A} Lista constituide por vy material no lincal.
B) Su permeabilidad relalive punmanece constante al variar el
campo H aplicado a dichi malerial,
C) En general, su permeabilidad relativa méxima cs superior a 100,
D} Se caracterizan pur presentar el fendmeno de la histéresis.

10) Sea un cireuito R-L setie conectade & una fuente de tension alterna
senoidal de 100 V eficaces v frecucncia de 50 Hz. Si se sube que cl
circuito presenta un factor de polencia igual 4 0.8 v que la reactancia
inductiva es de 100 ©, caleube el valor eficaz de Ia corrients que circula
por la resistencia.

A 1A

B} 0.707A
C) 08A
Iy 06A.

113 En ¢l circuito de 1a figura es nula la tension en L1, A continuacién
se cierra cf interruplor, en el instente . 8i - es la constante de tiempo
del circuito con el interruptor cerrado, calanle la cormriente I en el
instante de tiempo b= t+te.

A) 612 mA, Lt =i mK RZs 2000

B} 368mA. 0 B AN e e 5 e

C) 100 mA, interup.

D)y 0A. LA va,|
ity [ R1=20050 v ]

12) ;Cuél es el valor efivaz de la corriente activa abserbida por un
mator de 880 W y con factor de potencia de 0,50 cuando se conecta a
una fuente de tensidn e 220 V eficaces y de 50 Hz de frecuencin?

Al -BA,

By 4a,

C) 164,

D) RA



